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摘要(译)

本发明公开了一种用于显示器的micro LED芯片的制备方法，包括：把第
一基板放置在金属有机化合物化学气相沉积内进行垒晶，垒晶层包括P
层、N层及发光层，利用溅渡方式在第一基板表面制备多层独立的金属反
射层，排列一层图形化绝缘层在P‑N外延层上，通过蚀刻P‑N外延层形成
5个微型P‑N芯片结构，成十字排列，5个微型P‑N芯片结构之间暴露的侧
边由绝缘层覆盖，将第一基板垒晶层通过粘合层固定于第二基板，利用
本发明制备方法制备的micro LED芯片运用于显示器后提高显示器整体亮
度。
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